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ANALISIS PE DATOS Y CONCLUSIONES

4.1 €Y € OFHM

Tabla H°1
M® 1 2 3 4 §] 7 5 9 10
V (V) 1.2 2.03 3.01 3.97 5.02 577 6.63 7.582 8.76 9,69
I (mel) | 112 2.02 3.01 3.95 5 5.75 6.63 7.8 8.75 9.67

4.1.1 graficar V - f(I) para cada rgsistencia dg la tabla N° 1

I (mA) V (V)
1z
112 12
2.02 2.03 10
3.01 3.01 ;
3.95 3.97 S
@ 6
5 5.02 =
5.75 5.77 =
-
6.63 6.65 ;
78 7.82 o’
8.75 8.78 ¢ .
9.67 9.69

voltaje vs corriente

4 . B 8
corriente (mA)

y =0.9981x + 0.0341

10 2.

Pel grafico V = f(I) podgmos ver gue la pendiente A = 0. 9981 regpresenta la resistencia
(KS)y B - 0.0341 regpresenta ¢l voltaje inieial (V).

4.1.2 hacgr ¢l anélisis dg los minimos cuadrados incluido los grrorgs dg

formadetallada

| vV I v
112 12 1.2544 1344
2.02 2.03 4.0804 4.1006
3.01 3.01 9.0601 9.0601
5.95 397 15.6025 15.6815

5 5.02 25 95.1
5.75 5.77 35.0625 351775
6.65 6.65 43,9369 44.0895
7.8 7.52 60.84 60.996
8.75 8.78 76.5625 76.825
9.67 9.69 93.5089 93.7023
Y1-=557 YV =5594 Y I? = 562.9252 3 IV =364.0765

seLIVEWORKSHEETS



- nyIlv—->IxVv
ny B—{X I}
10(364.0765) — (53.7)(55.94)
10(362.9282) — (53.7)(53.7)
A=09982 KS
SEYV-SIVYI
A P-El
(362.9282)(53.94) — (364.0763)(533.7)
10(362.9282) — (53.7)(53.7)

B - 0.0339 V

4.1.3 Comparg ¢l valor nominal g gxperimegntal dg la rgsistgncia ¢n la tabla H° 3

Resistenei Valor Valor €rror relativo poregntual
a nomina grperimegnta
I I
R 1KS 0.9982 K§ Meeorico — Mexp
s 2 s R% = | 100%
1—0.9982
R% = | ; | 100% = 0.18%
4.2 RESISTIVIDM® D€ UN ALTMBRE
Tabla H° 2
M* 1 2 3 & 3 S} 7 8 9 10

vV (V) 0.422 0.45 0.485 0.5313 0.54 0.594 0.681 0.795 0.879 .13

[ (md) ar4 39.9 43.2 45.4 47.8 52.6 60.3 0.5 5] 100

4.2.1 graficar V = f(I) para cada rgsistegncia dg [a tabla H° 2

I(mA) VV) voltaje vs corriente
399 0.456 % y =0.0113x + 0.0017
43.2 0.488 R ¢
1 . -

45.4 0.513 o
47.8 0.54 £ 08 #

o [ ]
52.6 0.594 £ 06 AL
60.3 0.681 S 0®

> 0.4 L
70.3 0.793
77.3 0.875 i
100 1.13 0
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corriente (mA)
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Pel grafico V = f(I) podegmos ver que la pendignte 4 = 0. 0113 representa la resistencia
delalambre (KS) g B = 0.0017 (V).

4.2.2 hacer ¢l anédlisis dg los minimos cuadrados incluido los errorgs de
formadgtallada

I Vv o v
374 0.421 1398.76 15.7454
39.9 0.456 1592.01 15.1944
43.2 0.48 1866.24 20.736
45,4 0.51 2061.16 23,154
47.8 0.54 2284.84 25.812
52.6 0.594 2766.76 31.2444
60.3 0.689 3636.09 415467
70.3 0.793 4942.0 55.7479

9
773 0.873 5975.29 67.4829
100 113 10000 13
> 1 =574.2 YV - 6486 2 I* = 36523.24 Y IV = 412.6637
nYIv->I3V
TasE-C I

10(412.6637) — (574.2)(6.486)
10(36523.24) — (574.2)(574.2)

A=0015KS
YEYV-YIVYI
 nYIE-C I

(56523.24)(6.486) — (412.6637)(574.2)
10(36525.24) — (574.2)(574.2)

B = 0.00169 V

4.2.3 utilizando las tablas dg regsistividad dg alambres metélicos qug pugdg gncontrar gn
intgrngt, comparg con la regsistividad obtenida gxperimegntalmente ¢ indique a que
matgrialcorrgspondg [a mugstra dg alambre.

Pel grafico V = f(I) podemos ver que la pendignte A = 0. 0113 K§ representa la
rgsistegnciadel alambre y por tgoria sabgmos que la rgsistencia ¢s:
R=p i
A
Comparando g regmplazando los siguigntes datos:
l-1mD-00005myd-n-n 0‘“”%2.43 «10*m?

ES
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Material

Grafeno3

Plata?
Coi:nre-Er

Orcr’

Alunllrtrt)?

\u"\n’oﬂrammﬂ

Niquel®

Hrerrom

F’Iatmo11

Es.taﬁr:,-12

im

o "p—mm—
S-p 2.43 = 107°m?

p =274 10738 m

Resistividad (en 20 °C-25 °C) (Q-m)
1,00 x 1078
159x 108
171x10%8
'235x 108
'282x108
565x 108
16,40 x 108
'971x108
10,60 x 107
1150 x 108

Acero inoxidable 30113 | 72.00 x 108

Grafito 14

60,00 x 108

Finalmente comparando con la tabla, podemos coneluir que ¢l alambre gs de aluminio
CONCLUSIONES

€n ¢l presente laboratorio gstudiamos la ley de ohm ¢l cual nos diee que la
intensidad, gs dirgetamente proporeional al voltaje ¢ inversamentg proporeional
a la Resistencia gsto seg concluyd de su formula que gs V=IR, ¢n otras palabras,
si aumentamos ¢l voltajetambién lo haré la intgnsidad, g si la resisigneia
ineregmgnta la intensidad sg reducira.

Al terminar gste laboratorio logramos comprobar ¢l comportamignto
consiante de largsistividad, cuga magnitud depende del material del
conductor.

Coneluimos que ¢l laboratorio realizado fug ¢l adecuado para poder llggar a
gstos objetivos, ya gue la longitud del alambre utilizado fue la adgcuada para
poder realizar difgrentes mediciongs y de esta mangra obtgngr un panorama
méas amplio gug nos permitigra poder analizar ¢l comportamiento de la
resistencia y la resistividad a detalle.
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